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用光声技术研究半导体TiO2，ZnO纳米晶粉的光学特性  
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摘要  应用新型的光声光谱技术, 研究了不同种类和不同制备工艺条件的半导体纳米晶粉的光学特性, 测量了半导

体TiO2、ZnO和掺铝ZnO纳米晶粉的光声光谱，获得了这些半导体纳米晶粉的带隙和光谱吸收系数。研究结果

表明，相同种类和相同颗粒形状的半导体纳米晶粉的粒径越小, 光学吸收系数越大。半导体纳米晶粉的带隙与相

同种类纳米颗粒形状(圆球形或棒形)密切相关。通过掺杂、改变粒径尺寸、改变形状可以达到改变纳米晶的光
学、电学特性的目的。  
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